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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________   

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – 3 • EXAMINATION – WINTER- 2016 

 

Subject Code: 3332404  Date: 28-11-2016      

Subject Name: ELEMENTS OF POWER ELECTRONICS 

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Write the applications of power electronics.  

 ૧. પ વર ઇલેક્ટ્રિકિોનનરસન ાં ક ર્ય લખો.  

 2. What is Power electronics? Draw the block diagram of power electronics 

system. 

 

 ૨. પ વર ઇલેક્ટ્રિકિોનનરસ શ ાં છે? પ વર ઇલેક્ટ્રિકિોનનરસ પ્રણ લીનો બ્લોક 
પરરપથ દોરો. 

 

 3. Define term holding current.  

 ૩. હોલ્ડીંગ કરન્ટની વ્ર્ ખ્ર્  લખો.  

 4. Write full form of IGBT & MOSFET. Draw its symbol.  

 ૪. આજીબીટી  અને મોસફેટન ાં આખ ાં ન મ અને પ્રનતક દોરો.  

 5. List the types of power converter.  

 ૫. પ વર કન્વટયરન ાં પ્રક રની ર્ દી લખો.  

 6. Draw a circuit diagram and waveform of SCR R-C triggering.  

 ૬. એસસીઆરન  આર-સી િીગરીંગનો નવજ પરરપથ અને વેવફોમય  દોરો.  

 7. What is commutation? Classify them.  

 ૭. કોમ્ય ટેશન શ ાં છે? તેને વગીકૃત કરો.  

 8. Write advantages and disadvantages of power electronics.  

 ૮. પ વર ઇલેક્ટ્રિકિોનનરસન ાં ફ ર્દ  અને ગેરફ ર્દ  લખો.  

 9. Draw the symbol of GTO and IGCT.  

 ૯. જીટીઓ અને આઇજજસીટી નો પ્રનતક દોરો.  

 10. Write different turn ON method of SCR.  

 ૧૦. એસસીઆરને ચ લ  કરવ ની જ દીજ દી રીત લખો.  

    
Q.2 (a) Write short note on Fast recovery power diode. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ફ સ્ટ રરકવરી પ વર ડ ર્ોડ પર ટ ાંકનોધ લખો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write short note on Schottky diode. 03 

 (અ) સ્કોટી ડ ર્ોડ પર ટ ાંકનોધ લખો. ૦૩ 

 (b) Draw the circuit and waveform of UJT relaxation oscillator. 03 
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 (બ) ય જેટી રરલેરસશેન ઓનસલેટરનો નવજ પરરપથ અને વેવફોમય  દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Draw the circuit and waveform of PUT relaxation oscillator. 03 

 (બ) નપય ટી રરલેરસશેન ઓનસલેટરનો નવજ પરરપથ અને વેવફોમય  દોરો. ૦૩ 

 (c) Describe construction of DIAC. 04 

 (ક) ડ ર્ક ની રચન  વણયવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Describe construction of UJT. 04 

 (ક) ય જેટી ની રચન  વણયવો. ૦૪ 

 (d) Explain working principle of single phase converter using SCR for R load. 04 

 (ડ) આર લોડ મ ટે એસસીઆર નો ઉપર્ોગ કરી નસિંગલ ફેઝ કન્વટયરનો ક ર્યક રી 
નસધધ ાંત સમજાવો. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the constructional detail and working of power BJT. 04 

 (ડ) પ વર બબજેટી ની રચન  અને ક ર્ય સમજાવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Describe different protection of SCR. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) એસસીઆરન  જ દ જ દ  પ્રોટેકશન વણયવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Describe heat sink of Thyristors. 03 

 (અ) થ ર્રીસ્ટર ની રહટ નસિંક વણયવો. ૦૩ 

 (b) Draw construction and characteristics of IGBT. 03 

 (બ) આઈજીબીટી ની રચન  અને લ ક્ષણીકત  દોરો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Draw construction and characteristics of MOSFET. 03 

 (બ) મોસફેટ ની રચન  અને લ ક્ષણીકત  દોરો. ૦૩ 

 (c) Describe working of IGBT.  04 

 (ક) આઈજીબીટીન  ાં ક ર્ય વણયવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Describe working of MOSFET.  04 

 (ક) મોસફેટ ન ાં ક ર્ય વણયવો. ૦૪ 

 (d) Describe construction of LASCR. 04 

 (ડ) એલએએસસીઆર ની રચન  વણયવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Describe construction of MCT. 04 

 (ડ) એમનસટી ની રચન  વણયવો ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain natural commutation. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) નેચરલ કોમ્ય ટેશન સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain working of series connection of SCRs. 03 

 (અ) એસસીઆરન ાં શે્રણી કનેકશન ન ાં ક ર્ય સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Compare IGBT with MOSFET. 04 

 (બ) આઈજીબીટીને મોસફેટ સ થે સરખ વો. ૦૪ 

  OR  
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 (b) Compare Power MOSFET with BJT 04 

 (બ) પ વર મોસફેટ ને બબજેટી સ થે સરખ વો. ૦૪ 

 (c) Describe the construction, working and V-I characteristics of an SCR in detail. 07 

 (ક) એસસીઆરની રચન , ક ર્ય અને વી-આઈ લ ક્ષણીકત  નવસ્ત રપ  વયક વણયવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write short note on TRIAC. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) િ ર્ક પર ટ ાંકનોધ લખો. ૦૪ 

 (b) Explain two transistor analogy of an SCR 04 

 (બ) એસસીઆરન ાં  બે િ ન્સીસ્ટર મોડલ સમજાવો ૦૪ 

 (c)  Draw circuit and waveform of DIAC and TRIAC triggering. 03 

 (ક) ડ ર્ક અને િ ર્ક િીગરીંગનો નવજ પરરપથ અને વેવફોમય  દોરો. ૦૩ 

 (d) Compare SCR with TRIAC 03 

 (ડ) એસસીઆર ને િ ર્ક સ થે સરખ વો. ૦૩ 

 

 ************ 


